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Przy przesylaniu gazu surowego rurociggiem
dalekosiegznym wystepuje zjawisko zwezania sie
przekroju rurociggu, wywolane przez wydziela-
nie si¢ naftalenu.

W celu usuniecia naftalenu z rurociggu do-
tthczas stosuje sie metode wprowadzamia roz-
puszczalnika w postaci pary do rurociggu tuz
za kompresorami. Spcséb ten nie dal spodziewa-
nych rezultatébw i w niektérych przypadkach
trzeba bylo wykopaé rurccigg i recznie usuwaé
naftalen, co wymagalo budowy drugiego rure-
ciggu, azeby nie spowodowaé¢ przerwy w dcsta-
wie gazu.

Te miedogodnosci eliminuje sposéb usuwania
krysztalow mnaftalenu, osadzonych na Scianach
rurcciggu dalekosieznego podczas ruchu wedlug
wynalazku.

Rysunek przedstawia urzadzenie do usuwania
krysztalé6w maftalenu, osadzonych na $cianach
gazociggu dalekosieznego podczas ruchu spcso-
bem wedlug wynalazku w przekroju pionowym
wzdluz otwicréw do wtlaczania rozpuszczalnika,

rury odprowadzajacej kondensaty, odwadniacza
i gazociggu.

Spos6b wedlug wynalazku polega na tym, ze
do rurociggu przez specjalnie wykonany otwér 1
wtlacza za pomocg pompy 7 rozpuszczalnik
znajdujgcy sie w postaci cieczy w zbiorniku 6.
Rozpuszczalnik splywa wzdluz $§cian rurociggu
10 w kierunku strzalki 8 do najnizszego punkiu,
w ktérym znajduje sie odwadniacz 2, przypa-
wany do rurociggu, majgcy zadanie zbieraé kon-
densaty wydzielajgce si¢ z gazu. Po napelnieniu
odwadniacza 2 i czeSciowym zalaniu rurociggu .
10 rozpuszczalnikiem nad odwadniaczem, za po-
mocg pempy 7, uruchamia sie urzgdzenie §, do-
starczajace okresowo przerywany strumied ga-
zu. Urzadzenie 5 stanowi butle gazowa pod wiel-
kim ci$nieniem, ktéra poprzez reduktor jest po-
laczona z rurg 3. Przez ckresowe zamykanie i
otwieranie kurka przelotowego ¢4 gaz z butli do-
staje sie do odwadniacza 2 i wyrzuca gwaltow-
nie rozpuszczalnik w gére w kierunku strzalki
11 do rurociggu, a plyngcy gaz w kierunku
strzatki 12 w rurociggu uderza gwaltowng seilg




o0 wyrzucony rozpuczalnik, wskitek czego po-
wstaja drgania w rurcciggu, a na osadach naf-
talenowych ma $§-iankach 9 pojawiajg sie rysy
i pekniecia, w ktére weciska sig rozbryzgiwany
rozpuszczalnik i powoduje to, ze naftalen odpa-
da od $§cian rurcciggu i bardzo latwo ulega roz-
puszczeniu. Rozpuszczalnik nasycony naftale-
nem i zawierajacy roéwnoczeSnie mnaftalen w
formie zawiesiny odprowadza sie na zewnatrz
przez rure 3. Czynno$¢ te powtarza sie kilka-
krotnie, az do usunigcia osadéw naftalenowych.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb usuwania Kkrysztaléw mnaftalenu, csa-
dzonych na $cianach gazociagu dalekosieznego

. [‘ 4

podczas ruchu, zmamienny tym, Ze za pomoch
pompy (7) pcprzez rure (1) wtlacza si¢ najpierw
rozpuszczalnik do odwadniacza (2), a potem o
kresowo przerywany strumiefi gazu z urzadzenia
(5) peprzez rure (3), przez co nastepuje gwaltow-
ne wyrzucanie rozpuszczalnika z odwadniacza
(2) i uderzanie fali gazowej plyngcej w rurocig-

“gu, co z kolei wywoluje drgania rurociggu, wsku-

tek czego krysztaly naftalenu odpadaja od Scian
rurociggu i ulegaja latwo rozpuszczeniu przez
rozpuszczalnik, wciskajacy sie¢ do popekanych
csadéw naftalenowych.
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